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2. Adsorboelectric effects in the multi-layer structures stimulated by the composite films (CuxPd)

Реферат:
1. В результаті проведених досліджень встановлені нові закономірності адсорбоелектричних ефектів при
адсорбції водню і води в багатошарових кремнієвих структурах з композитними CuxPd шарами та
мікроструктурованими внаслідок процесів старіння Pd плівками, визначені основні енергетичні параметри
адсорбційних центрів на межі поділу метал/діелектрик. Показано, що використання композитів CuxPd, в
порівнянні з чистими Pd плівками, приводить до підсилення адсорбоелектричного ефекту при адсорбції
воднемістких молекул в багатошарових структурах і сприяє підвищеній стійкості таких систем до процесів
старіння. Встановлено, що багатошарові структури на основі кремнію з мікроструктурованими плівками
паладію мають нижчу чутливість до адсорбції кисню і підвищену селективність до молекул води і водню.
Запропонована фізична модель чутливості даних структур. Виготовлений лабораторний зразок сенсора на
водень.



2. As a result of experimental and theoretical investigations new features of the adsorboelectric effects in the
multi-layer structures based on the silicon with catalytic thin films of palladium or composite copper/palladium
have been established. It was found that the using of composite CuxPd layer reveals the additional hydrogen
absorption in volume of the palladium layer and it leads to the enhanced of adsorboelectric effects. Moreover, the
multi-layer structures with composite CuxPd electrodes possess the increased stability depending on the ageing
process. The mechanism of this phenomenon has been proposed. It also proposed the new method of calculation
of adsorption heat for aged Pd layers. The laboratory sample of hydrogen sensor has manufactured.
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